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La méthode TLM (Transmission Line Matrix) permet de
résoudre un probleme d’électromagnétisme et d’analyser le
comportement de certains milieux. Il s’agit d'un outil
performant qui bénéficie d'un développement important. Sa
capacité a simuler avec précision des situations variées incluant
des matériaux complexes est démontrée. Cet ouvrage en expose
les bases théoriques et les principaux développements.

La méthode historique en deux et trois dimensions et les
derniéres évolutions y sont détaillées pour aboutir aux nceuds
sophistiqués les plus utilisés. Les simulations des milieux fermés
et ouverts sont traitées et en particulier les frontieres
absorbantes (PML) pour les milieux ouverts. L’introduction
d’éléments passifs ou actifs, la simulation de fils minces, la
simulation des milieux dispersifs comme les plasmas ou les
ferrites par I'utilisation de la transformée en Z sont étudiées.
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